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dimensions
symbol millimeters inches
min max min max
A 5.8 6.2 0.2283 0.2441
Al 3.8 4 0.1496 0.1575
B 4.8 5 0.1890 0.1969
B1 127 0.0500
B2 0.31 0.51 0.0122 0.0201
c 1.75MAX 0.0689MAX
c1 0.1 0.25 0.0039 0.0098
L 0.4 1.27 0.0157 0.0500
D 0.13 0.25 0.0051 0.0098
0 0° 8° 0° 8°
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